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Schutzschicht, insbesondere fur einen magnetischen Informationstrdger, 
und ein Verfafiren zu ihrer Herstellung 



Die . Erftnckwrg betrifft ei-ne SchutzschOcht, vorzugsweise 
fur einen magnetischen Informatianstrager, der bef- 
spielsweise in Efektronenrechnern und Datenveraribei- 
tungsaniagen angewendet wi«rd', und ern Verfahren zur 
HersteHung dieser Servient. 

Es 'ist foekannt, mognetische Information strager -mit einer 
Schutzschicht zu versehen, itm diese vor Korrossion, 
S cM a g be an sprue bung und . Verschieli (3 zu schCitzen. Zum 
Sch utz we rd'en- ( M etaJIsth i ehten , n ichtmeta Msche Sch i chte n 
■und ouch Oxidscbichten verwendet. One Met ho den des 
Auf bring/ens dieser Scbidrten auf den Info.rimationstra- 
ger sind unterschied ; lich. Bekannt rst dlie Methode des 
Abscheidews a us fl usslger oder ga-sfonmiger -Pha se-. 
Nachteilig bei den. bekonnten Schutzscbichten ist, daB 
sie teilwelse sehr stark anfS'Hlg geigenuber Verletzungen 
•infolge Scblagibeansprucbung «sind. 1st einmal eine 
salche Scbicht ibeschadigt-, umterljegt sie weiiterer Zer- 
starung, 'bis s : ie s-chLiefilich- tota=3 verschleiBt. Auch hat 
eine Verletzung der Schicht eine Scbadijgung der Ober- 
ff'ddie des dn format! onstragers zur Folge, so da (3 es zu 
I nf ormati o nsversf u m me lurtg en ko mmt. 
Dot liber hihnous. ist der tech n oil ogifsche Aufwand sehr 
groft jund die HersteKungskosten si'nd hoch. 
Zweck der lE-rfi nd-ung ist es, einen magnetischen Informa- 
-fcionstrager vor mechanlschen Beanspruchungen, wie 
Reibungs- und Scblagibeanspr-uch'Ungen, zu schutzen 
•und daibei den techno logischen Aufwaad gerlng zu 
hasten . " 

Der Erfindting Megt die Aufcgaibe zugrunde, eTnen ma- 
gnetischen In for motion strogeir mit einer naftfesten und' 



elastischen Scbutz schicht in einem Arfoeitsgong- beider- 
seitig zu versehen. 

ErfjndungsgemaB wird die Aufga'be do d urch gelost, 
da/5 a is Schutzschiicht eine Polymerschicht verwendet 
wird, deren Ausgongsmoterial a us einer oder mehre- 
ren or-goriischen Suibstonzen 'besteht. Diese Schkht hat 
an von inner Om<ndi\och-e verschJeden weit entfernten 
SteMen u'ntersch'i'edliche oder gleiche Big-ens chef ten. Die 
Bereiche der Schicht, die mit dem magnetischen ( n for- 
mat ion straiger in freruhrung steh'en bzw, sich in unmlttel- 
ba rer Nia : he mit diesem ibefi nden, ha ben eino hohe 
Haftfestigkeit zut Unterlage, wabrend die Oberfi'ache 
der ^Po'iymer schicht eine ho'he Eta-stizitat a-uTweist. Diese 
Eigenschaften konnen sich von. der G nun df (ache der 
Schicht d-urch deren inn ere Zusommensetzung und/oder 
durch den Polymeri^ationsgrad' bis zu- ihrer Obeffldche 
verandern. D-a durch, da (3 d'ie Schkht on i'hner Obe-rfla- 
che >eine 'hohe Sostizitot o-ufweist, ist sie sehr schlog- 
und verschlieBfest. 

Die Schutzschichtvvird oiuf demiPiasma einesoder mehre- 
tret ergo niiis che r Su'bstanzen (iMonom'ere) abgeschiedien. 
Auf d feim In fo r mati an stro g er , d «ur s\ ch =i m Wirkumg s bere i ch 
•der Plasm&n 'befindet wachst som-it e'ine Polymerschkht. 
Das Plasma wird beispielsweise mitteJs einer GJeich- 
span nun g, e'iner technischen W&chselspannung, einer 
ffochfrequenzspa-nnung, einer 'f-mpu'lsentfodung oder a^s 
■mag netfefdiurvterstiitzte Gleichspann u ngsentladung oder 
efts Hei'tJkathodengiiimm&ntladung gezundet und ouf- 
■recht&rha.lten. Es (ist vortei-inaft, die zu beschichtenden 
mognetischen Infonmationstrager wdhrend des Abschei- 
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dungs- und Polymerisattonsprozesses zu bewegen. 0a- 
durch wind die HomogerWtat der Schutzsch'icht erhoht. 
Gunstig wirkt sich ouch die An we sen-he it eines inerfen 
oder reaktiven Gases a us. 

Durch Verdnderung der 'ProzeB parameter, wie Druck, 5 
Strom, Spannung, Durch satzgeschwindigkeit des Mono- 
mere^, Mischungsvernaltnis verschieden er 'Monomere 
oder eines Mono meres zu einem Inertgas und Tempe- 
-rafeuir des Inf or ma ti onstr a gers wahrend' des Abschei- 
dungs- und Polymerisations prazesses • werden die Zu- if 
sammensetzung und der Polymerlsationsgrad der ab- 
■gesdiliedenen Polymerschicbt und dam it deren Eigen- 
schaften igedndert. Dadurch ergibt sftch, daB die Schicht 
-an SteHen, die verschieden weit von der Grundfiache 
entfernt sind, unterschiedliche Eigenschaften erhalt. is 
Die erfindungsgemaBe Schutzschicht besitzt eine Reihe 
van wertvoifen Eigenschaften: Homogenitat, gute Adhe- 
sion zur Unterlage, gute Elastizitat, Korrossionsbestan- 
diigkeit, ther.mische >Bestandigikeit und PorenfreThelt. Der 
rnagnetische Informationstrager wird durch diese Schicht 20 
vor den auftretenden mechanischen aeanspruchungen, 
wie Reiibungs- und Schlagbeansprucbumgen, und einem 
chermischen Angriff aescbutzt. 

D;e< Herstellung und das Aufbringen der Schutz schicht 
ouif den (nfarmatian'Strdger sind sehr einfach. Die Her- 25 
steiliungskosten sind gertng und das Verfahren eignet 
sich zur SenienprodUktion. 

De Brfin dung* sol) nachstehend' am zwei- Au'sfuhrungsbei- 
spielen ndher erldutert werden. 

30 

Bei spiel 1 : 

Zwanzig Magoetplatten mit einem Durch messer von 
320 mm werden unmittelbar nach ihrer magnetischen 
Beschichtung in einem -isdHerenden AufnahmegesteK 
kas leaden form ig '3m Abstand' van 3 cm untereinander an- 35 
geordnet. In den Plattenstape! werden zwei Hilfsplatten 
(Elektroden) einbezogen, die sfich jeweil's an d'en -Stapel- 
■enden 'befinden. Die flatten werden 'untereinander so 
verschaJtet, daB aJile ungradzahligen Platten den einen 
Pol und die gradzahligen den Gegenpol bilden. Die io 
TemperatuT der flatten 'betrdgt 25 °C. Die Flatten kas- 
kade wird in eine Vakuurnkammer eingebracht, deren 
Tota'l druck auf ^lXlO~ /l Torr ernfedrigt wird. Durch 
Drosseln der Sa ugieistung der Pumpe und gleichzeiiti- 
gem s td n dig em Bin la B van Argon wird ein Jconstanter 43 
Druck von 5 Torr aufrechterhaltem. Mltfels 50 kHz 
Wechselspannung wird die EntJadung gezundet. Fur 
den 3Min. dauemden GJImm-ReinigungsprozeB vor der 
Aibscheid'ung wird' eine Stromdichte von 10mA/cm 2 be- 
notigt, die uber die Spannung geregelt wird. Nach dem s 0 
ReinigungsprozeR wird die Strom dlichte auf 1 mA/cm 2 
.reduziert. Gleichzeitig wird an der Vakuuimkammer ein 
fa rtta-l druck von Hexomethyldiisi'Ioxain von iXlO^Tor-r 
emgestei'It u«nd uber einen Zeitrouim von 5Min. gehal- 
ten. Zur Verringepung des Polymerisation>sgrade5 wird 55 
der Part) a) druck des Siloxans da nach- b& gleichb lei ben- 
der E ntla dungs strom d'/chte in einer Zeitspanne van 
SM^'n. .'kontmu'ierrfch erhdht. Dos Ergebn'is dieses Pro- 
z esses ist eine Schicht von der Dicke von 1 [urn mit den 
gewun'schten Eigenschaften, linsbesondere Hoftfestigkeit 50 
an der Unterlage -und E)vsti zfoat an der OberfJache. Der 
Abscbeidiumgsprozefl wiird 1 durch A'bschalten der Span- 
ning Ibei An wesen^heit van mono merer Substanz been- 
det, wodurch besonders an d'er Schichtoberfldche der 
Polymerisatiansgrad' gering ge hasten wird. Zur Besei- 65 



tigung der In der frisch gebi'ldeten Schicht vorhandenen 
freien Bindungen und zur Sta bills 1 ! e rung der erreichten 
Ei ge n-schaf te n wird d e r P I a tte n sta pdl 1 20 M i n . bei 1 50 0 C 
nachgetempert. 

Durch die gezielte Steuerung des Poiymerisatiansgradfes 
■in der Schicht und da mit der sich andernden Eigenschaf- 
ten, wie Haftfestigllceit, Harte und' Elastizitdt wird er- 
•reicht, daB duBere mechanische Einfliusse, wie Re'i'bungs- 
und Schlag'beansprachung,, von der ;Pofymer schicht auf- 
genommen und a ! bgefangen werden, so daB die zu 
schutzende Schiicht nrcht beschddigt wird. 

Beispiel' 2: 

Zwei hinte?e]nandergeschailtete Vaku-urnkammern, die 
durch eine Druckminderstufe verbunden sind, werden 
von borvdformigem magnetischem [nformationstrdgerma- 
terial durchlaufen. In der ersten Kam.mer befindet skh 
eine Argonafcmosphtire von 3 Torr und in der zweiten 
Kammer efne Oktamethyltns'iioxanatmosphare von 0,5 
Torr. Ober- und unterha'lb des zu besch-ichteten Bondes 
ist je eine plattenformige 300 mm lange und das Band 
beiderseitig, -urn 50mm uberragend'e 'Elektrode ange- 
ordnet. Beide Elektrode n haben vom Trdgermaterial- 
band einen Abstond von 40 mm. Das Band wird zu- 
nachst in einem mit einer 1 ,5-KV-Wechselspannung der 
'Frequenz 50 Hz brennenden Plasma vorgereinigt. In der 
zweiten Kammer, in wekher die eigentliche Beschich- 
tung stattfindet, sind zwei Eiektrodensysteme enters chied - 
Richer Lange angeordnet. Der Abstand der Elektraden 
zu-rn Band -und deren Bre'ite haiben due gleichen Werte 
wie die in der 'Refnigungskammer. Das erste E'lektroden- 
system list 100 mm lang. An ihm brennt ein Plasma bei 
800 V Wechselspannung der frequenz 50 kHz. Am zwei- 
ten 'Elektroden system, das 300 mm long ist betragt die 
Brennspainnung 350 V" bei einer Frequenz von ebenfails 
50 kHz. Das mit e'iner Geschwindlgkeit von 15cm/min 
laufende 'Band ist nach dem Durchlaufen der Strecke mit 
einer schflag- .u^nd stof3festen 1 urn stark-en Schutzschicht 
versehen. 



Patentanspriiche: 

1. Schutzschicht, vorzugsweise fur etnen magnetischen 
I n fo rm a ti a nstrager, dqdurch geken-nzeichnet, daB sie aus 
einer 'Polymer schicht gebildet 'i-st, dere'n Au'sgar>gs mate- 
ria I aus eiiner organischen Suibstanz oder mehreren orga- 
nischen Substanzen besteht, und daB sie an von ihrer 
Grundfiache verschieden weit entfernten Stellen gleiche 
oder unterschiedliche Eigenschaften besitzt. 

2. Verfahren zur Herstellung elrver Schutz schicht, vor- 
zu-gsweis-e fur einen magnetischen Inform at io-nstrager, 
dadurch geken-nzeichnet, daB we a-us dem Plcs-mo ernes 
oder mebrerer Monomere oder dem Plasma eines Ge- 
misches aus Monomeren und einem- inerten oder reak- 
tiven Gas abgesch'/eden und polymerisiert und direkt auf 
dem tnformatianstrdger aufgebracht wird, wobei zur £r- 
reichung unterschiedliicher Eigenschaften an van der 
Grundfiache verschieden weit entfernten' Stellen der 
Schicht die duBeren ProzeB parameter, wie Druck, Tem- 
peratur, Strom, Spannung und Durchsatzgeschwindig- 
keit des Monomeren, wan rend der Abscheid'ung und 
Polymerisation verondert werden. 
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3. Verfahnen fia ch Ansprutb 2, docfuith- gekervnzefchinet, gekermzefch-net. da/3 dffe Flatten 3 kaskade-nfomrrfg -ange- 
doS dier ru ibeschidvbende mag.neti'sche Informctlonrtra- o id-net urnd elektrisch in Retfhe ed'er wechsdweisie 

\jer wabnend des Abschefldungs- und 'Poiymerisationspro- paTaMelgeschaltet sind. 
zesses toewegt wkd, 

5 5. Verfd'hren nach Anspruch 2, dfcdurch gekermzekhnet, 

4. Vedbh-ren nach Anspruch 2 ocfer 2 aiind 3, daduirch daB dfe flatten ncKhgetempert werden. 
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